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ABSTRACT 
 

 The characteristics of new anthracene derivatives; 9,10-bis(dodecylthio) 
anthracene (ADT) and 9,10-bis(dodecyloxy)anthracene (ADO), were studied. The 
melting temperature of ADT and ADO obtained from the differential scanning 
calorimetry (DSC) was observed at 76 and 65 °C, respectively. The UV-visible 
absorption spectrum showed the absorption edge of ADT and ADO at 431 and 425 
nm, respectively, which indicated an approximate energy gap of 2.9 eV. The 
photoluminescent spectrum revealed an emission peak of ADT at 450 nm. The 
HOMO levels of ADT and ADO calculated from the oxidation onset potential of 
cyclic voltammogram were 5.7 and 5.4 eV, respectively. The LUMO levels of 
ADT and ADO derived from the measured HOMO levels and the optical energy 
gap were 2.8 and 2.5 eV, respectively. 

The organic light emitting devices based on new anthracene derivatives as 
emitting materials were fabricated and characterized to determine the electrical and 
optical characteristics. PEDOT:PSS was used as a hole transporting layer. The 
emissive layer was deposited by a spin casting technique with anthracene 
derivative doping into polymer host matrix, poly(N-vinyl carbazole) (PVK). When 
using ADT as an emitting material, the electroluminescence of ADT doped devices 
with various concentrations centered at 460-475 nm. The device with ADT 30 
wt% doping in PVK had the highest performance. The maximum luminance of 
318 cd/m2 was obtained at 11.5 V and the maximum current efficiency of 0.28 
cd/A was exhibited at 9 V. The CIE coordinates of (0.16,0.22) were obtained and 
they indicated an emission color in the blue region. When using ADO as emitting 
material, the electroluminescence of ADO doped devices with various 
concentrations centered around 450-460 nm. The device with ADO 0.5 wt% 
doping in PVK had the highest performance. The maximum luminance of 190 
cd/m2 was obtained at 11 V and the maximum current efficiency of 0.07 cd/A was 
exhibited at 10 V. The CIE coordinates of (0.20,0.17) were obtained and they 
indicated an emission color in the blue region.  
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หนา   

ไดทําการประดิษฐและศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณอินทรียเปลงแสง ซึ่งใชอนุพันธชนิดใหมของ
แอนทราซีนเปนสารเปลงแสง โดยเลือกใช PEDOT:PSS เปนช้ันนําโฮล สวนช้ันเปลงแสงน้ันทําการเจือ
อนุพันธของแอนทราซีนลงในโพลีไวนิลคารบาโซล (PVK) ซึ่งใชเปนสารเจาบาน ผลการศึกษาแสดงคา
คุณลักษณะของอุปกรณเปลงแสง โดยสําหรับอุปกรณที่ใช ADT เปนช้ันเปลงแสงพบวาจะไดอุปกรณที่
เปลงแสงออกมามีความยาวคลื่นอยูในชวง 460-475 nm โดยอุปกรณจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเม่ือทําการเจือ 
ADT 30 wt% ซึ่งใหคาความสวางสูงสุด  318 cd/m2 ที่ความตางศักย 11.5 V  และคาประสิทธิภาพกระแส
สูงสุด 0.28 cd/A ที่ความตางศักย 9 V และมีคาพิกัดสี CIE เปน (0.16,0.22) ซึ่งอยูในชวงแสงสีนํ้าเงิน และ
สําหรับอุปกรณที่ใช ADO เปนช้ันเปลงแสงพบวาจะไดอุปกรณที่เปลงแสงออกมามีความยาวคล่ืนอยูในชวง 
450-460 nm โดยอุปกรณจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อทําการเจือ ADO 0.5 wt% ซึ่งใหคาความสวางสูงสุด  
190 cd/m2 ที่ความตางศักย 11 V และคาประสิทธิภาพกระแสสูงสุดที่ 0.07 cd/A ที่ความตางศักย 10 V และมี
คาพิกัดสี CIE เปน (0.20,0.17) ซึ่งอยูในชวงแสงสีนํ้าเงิน  

ไดศึกษาคุณลักษณะของ 9,10-bis(dodecylthio)anthracene (ADT) และ 9,10-bis(dodecyloxy) 
anthracene (ADO) ซึ่งเปนอนุพันธใหมของแอนทราซีน ผลการศึกษาแสดงคาอุณหภูมิหลอมเหลวที่ 76 °C 
สําหรับ ADT และ 65 °C สําหรับ ADO และจากสเปกตรัมการดูดกลืนพบวา ADT และ ADO มีคาแถบวาง
พลังงานของสารเทากันคือ 2.9 eV  และเมื่อศึกษาสมบัติการเปลงแสงพบวา ADT เปลงแสงท่ีความยาวคลื่น 
450 nm นอกจากน้ีผลการทดลองยังแสดงคาระดับพลังงาน HOMO ของ ADT และ ADO ที่ 5.7 และ 5.4 eV  
และ LUMO ที่ 2.8 และ 2.5 eV  
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